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1. Dieser Bescheld enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Beschaids 
Prbritat 

Kelne Erstellung elnes Gutachtens uber Neuhelt. erfinderische Tatigkoit und gewerbltche 
Anwendbarkeh 

Mangelnde Einheitlichkelt der Erflndung 
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Bestlmmta Mangel der Intemationalen Anrrieldung 
H Feld Nr. VIII Bestirnrnte Bemerkungen zur internatJonalan Anmoldung 

2. WEUEftES VORGEHEN 

^ul^^'J ^"^^^9 internatlonaJe vorlaufige PrOfung gestellt, so gtltdleser Bescheid als schriftlicher Beschaid der 
mit der Intarnatipnalen vorlaufigan PrOfung beauftragton Behdrde ("IPEA"): dies trifft nicht 2u. wenn der Anmelder 
^^T^^^s!^r^V^^^^l»^^J'^ '^^^ ^^^^ ""^ diagewahlte IPEA dem Internationale BCiro nach Regel SS.lbls b) 
mitgeteilt hat, daB schnftllcho BaschekJe dieser Intornationalan RecherchenbehSrde nicht anerkannt warden. 

Wenn dieser Bescheld w|e oben vorgesahen als schrrflllcher Bescheid der IPEA gilt, so \sX dor Anmelder 
aufgefordert, bai der IPEA vor Ablaut von 3 Monaten ab dam Tag. an dem das Formblatt PCT/1SA/220 abqasandt 
"^^^^l^^f^^f^r/^^^^^^on 22 Monaten ab dem Prbritatsdatum, je nachdem. welcha Frist spater ablauft sine 
schrtWiche Stellungnahme und, wo dies angebracht 1st, Anderungen einzurelchen . 

Waitera Optionen sleha Formblatt PCT/ISA/220. 

3. Nahere Einzelhalten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCTVISAC20. 
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Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 



1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Gmndlage der intern alio nalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Gmndlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die fotgende Sprache 
ersteirt worden, bej der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationaren Recherche eingereteht worden isi (gemaB Regein 12.3 und 23.1 b)). 

2. HinsichlliCh der Nucleotide undMer Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fOr die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstelit 
worden: ^ 



a. An des Materials 



□ Sequenzprotokoil 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoil 

b. Form des Materials 

□ in schriftlicher Form 

□ in computertesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

□ in der eingereichten internationaleh Anmeldung enthalien 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computertesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behdrde nachtrSglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 



3. □ WunJen mehr als eme Versbn oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/bder einer dazugehOrigen Tabelle 

eJgeretohT, so sind zusatzlich die erforderlfcheh Erklfirungen, daB die Information in den nachgerek:hten 
Oder zusatzlichen Kopien milder Infonnation in der AnmeWung In der elngerefchten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nteht uber sie hinausgeht vorgelegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 
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zur 



1. FesTsteHung 



Neuheit 



Ja: 
Nein: 



Anspruche 
Anspruche 



1-6,8-12.14-17 
7.13,18-20 



Eitinderische TatigKeit 



Ja: 
Nein: 



AnsprOche 
Anspruche 



1-6,8-12.14-17 
7,13,18-20 



Gewerbliche Anwendbarkeit 



Ja: 
Nein: 



Ansprfjche: 
Anspruche: 



1-20 



2. Unterlagen und ErklSmngen: 
slehe Belblatt 



Feld Nr. Vil Bestfmmte Mangel der jntemationalen Anmeldung 
Es wurde festgestelft, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhali folgende Mangel aufweist: 
siehe Belblan 



Feid Nr. VHI Bestlmmte Bemerkungen zur internationaten Anmeldung 




siehe Beiblatt 
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SCHRIFTLICHER BESCHEID 
DERINTERNATIONALEN ^....^^..ncn 

RECHERCHEBEH6RDE (BElBLATn PCT/EP2005/00211 g 

Zu Abschnitt Vr 



In diesem schrittlichen Bescheid werden die folgenden, Im internationalen 
Recherchenbericht zitierten Dokumente (D) erstmals genannt; die Numerierung wird 
auch Im weiteren Verfahren beibehalten: 



01 = EP-A-0 973 205 



02 = International Electron Devices Meeting, Technical Digest, 1 .-4. Dezember 
1985. Selten 154-157 (StengI et al.). XP2013050 

) 



2. Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(2) PCT, 
wei) der Gegenstand der Anspruche 7, 1 3 und 1 8-20, soweit er verstandlich 1st (vgl. 
Abschnitt VIII), nicht neu ist (Regel 64.1 - 64.3 PCT): 

2.1 D1 (siehe Spalte 7. Zeile 30 Spalte 9. Zeile 1 und die Figuren 1-6) beschreibt 
implizit eine Maske, die komplementar zu den Implantationsgebieten (16, 18) 
oberhalb des Substrats (10) verlauft (vgl. insb. Hgur 1) und zur Herstellung einer n- 
leitenden Wanne (20) dient (vgl. insb. Figur 2), und bei der der Bereich des 
vorgesehenen Drain (24, 28) mit einer dem Abstandsbereich (14) entsprechenden 
Abdeckung abgedeckt ist. 

Alle Merkmale des unabhangigen Anspruchs 7 sind somit aus D1 bekannt. und der 
Gegenstand des Anspruchs 7 ist nicht neii. 

2.2 Zudem beschreibt D2 (siehe das ganze Dokument. insb. die Rguren 2, 5 und 6) 
eine Maskierung zur Herstellung einer p-leitenden Wanne, bei der zwischen dem 
Zentralberelch und dem Randbereich der zu erzeugenden Wanne abschnittweise 
zusatzliche Abdeckungen vorgesehen sind. 

Alle Merkmale des unabhangigen Anspruchs 1 3 sind somit aus D2 bekannt, und 
der Gegenstand des Anspruchs 1 3 Ist nicht neu. 

2.3 Ferner offenbart D1 (siehe Spalte 7, Zeile 30 - Spalte 9, Zeile 1 und die Figuren 1-6. 
insb. die Figuren 1-3) ein Verfahren zur Herstellung einer n-leitenden Wanne (20) 
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und einer p-leitenden Wanne (24). bei dem impllzit mittels Masken Oder 
Maskierungen die Implantation von lonen so erfolgt. dass die Tiefe der n-Wanne im 
Bereich des vorgesehenen Drains (24, 28) geringer ist als in den anderen 
Wannenbereichen (vgi. insb. Rguren 3-4, Kurve 2, Tlefe b). 
Alle Merkmale des unabhSnglgen Anspruchs 18 sind somit aus Dl bekannt, und 
der Gegenstand des Anspruchs 18 ist nicht neu. 

2.4 Die zusatzlichen Merkmale der abhangigen Anspruche 1 9 und 20 sind offenbar 
ebenfalls aus Dl bekannt (vgl. insb. die Rguren 3, 5 und 6. und der entsprechende 
Text). 

Folglich fehit dem Gegenstand der abhangigen Anspruche 19 und 20 ebenso die 
erforderliche Neuheit. 

2.5 Um diese Einwande zu beheben, sollten die Anspruche 7 und 8, bzw. 1 3 und 14, 
kombiniert werden, und der Verfahrensanspruch 18 sollte so neugefasst werden, 
dass er Merkmale, die alien Merkmalen des Vorrichtungsanspruchs 1 entsprechen, 
aufweist. 



Zu Abachnitt Vll; 

1 . Damit die Erfordernisse der Regel 5.1 (a)(ii) PCT erfullt werden, sind in der 
Beschrelbung die Dokumente Dl und D2 anzugeben. 

Der dafin enthaltene, einschlagige Stand der Technik sollte kurz umrlssen werden. 

2. Auf Seite 6, letzter Absatz sollte die envahnte Patentschrift US 6,455,893 lauten. 
Ausserdem sollte auf Seite 8, zweiter Absatz das auf die p-Wanne hinweisende 
Bezugszelchen "21 " statt "1 7" lauten. 

Ferner sollten die auf Seiten 1 1 und 13 fur die Implantationsdosen envahnten 
Einheiten cm'^ statt cm"^ lauten. 



Zu AbschnittVIII: 
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Die Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die 
Anspruche 1-20 aus folgenden Grunden nicht l<lar sind Oder nicbt durch die 
Beschreibung gestutzt sInd: 



1 . Aus der Beschreibung geht eindeutig hervor. dass das Merkmal, dass die n- 
leitende Wanne in einem p-leitenden Substrat angeordnet ist, fur die Definition 
der Erfihdung wesentlich ist. 

Da der Anspruch 1 dieses Merltmal nicht enthatt. entspricht er nicht dem 
Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 6.3(b) PCT. daB jeder 
, unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale enthalten nnuB, die fur die 

Definition der Erfindung wesentlich sind. 

2. Ausserdem sind die Merkmale des Anspruchs 1 ebenso wesentliche 
Merkmale der Erfindung. 

Da die unabhSngigen AnsprQche 7, 13 und 18 Merkmale, die alien diesen 
wesentlichen Merkmale entsprechen, nicht enthalten, entsprechen sie 
ebenfalls nicht dem Erfordernis des Artikels 6 PCT in Verbindung mit Regel 
6.3(b) PCT, dal3 jeder unabhangige Anspruch alle technischen Merkmale 
enthalten muB. die fur die Definition der Erfindung wesentlich sind. 

Die unabhSngigen Anspruche 7, 13 und 18 werden nicht, wie in Artlkel 6 PCT 
vorgeschrieben, durch die Beschreibung gestOtzt, da ihr Umfang Ober den 
durch die Beschreibung und die Zeichnungen gerechtfertlgten Umfang 
hinausgeht, denn diese Anspruche enthalten keine bedingungslose 
Bezugnahme auf den vorliegenden Transistor. 

Deswegen entspricht der Gegenstand der Anspruche 7, 1 3 und 1 8 auch nicht 
dem Gegenstand des Anspruchs 1 , der sich auf den Transistor bezieht, was 
2ur Unklarheit der AnsprOche fuhrt, im Gegensatz zu den Erfordernissen des 
Artikels 6 PCT. 

Um diese Einwande zu beheben, sollten die Anspruche 7, bzw. 13 und 18 
"Maske zur Herstellung einer n-leitenden Wanne eines Hochvolt-PMOS- 
Transistors nach einem der Anspruche 1 bis 6,...", bzw. "Maskierung zur 
Herstellung einer p-leitenden Wanne eines Hochvolt-PMOS-Transistors nach 



3. 

» 
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einem der Anspruche 1 bis 6...." und "Verfahren zur Herstellung einer n- 
leitenden Wanne und einer p-leitenden Wanne eines Hochvolt-PMOS- 
Transistors nach einem der Anspruche 1 bis 6,..." lauten. Dies wOrde zudem 
mSgllche Zweifein Qber die Einheitlichkeit des Anspruchssatzes (Regel 1 3 
PCT) ausr§umen. 
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